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Marcin Piotr Kaczkan urodzit sie 29 pazdzier-
nika 1974 roku w Warszawie. Dzieciristwo
spedzit w Nidzicy, gdzie ukoriczyt Szkote Pod-
stawowa nr T im. Mikotaja Kopernika, a nas-
tepnie XV Liceum Og6lnoksztatcace im. Stani-
stawa Wyspiariskiego. W 1993 roku rozpoczat
studia na Wydziale Elektroniki Politechniki
Warszawskiej, ktére ukoriczyt po 5 latach. Od
1994 do 1996 roku byt réwniez studentem
Wydziatu Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Prace dyplomowa Zagadnienie emisji widzial-
nej w laserowych krysztatach YAIO;:Ho+3 wy-
konat w Zaktadzie Optoelektroniki Instytutu
Mikroelektroniki i Optoelektroniki (IMiO) Po-
litechniki Warszawskiej pod kierunkiem Mi-
chata Malinowskiego. Praca zdobyta pierwszg
nagrode w konkursie im. A. Smolifiskiego na
najlepsza prace z dziedziny optoelektroniki
w 1998 roku, zorganizowanym przez Polski
Komitet Optoelektroniki Stowarzyszenia
Elektrykéw Polskich. W 1998 roku rozpoczat
studia doktoranckie na Wydziale Elektroniki
i Technik Informacyjnych Politechniki War-
szawskiej na kierunku Elektronika i Telekomu-
nikacja. W 2001 roku otrzymat Stypendium
Rzadu Francji, w ramach ktérego odbyt staz
w Laboratorium Fizyko-Chemii Materiatéw Lu-
minescencyjnych na Uniwersytecie w Lyonie,
gdzie zajmowat sie pracg nad wytwarzaniem
Swiattowodéw planarnych metodg implantac;ji
jonéw. Rozprawe doktorskg Warunki wzbu-
dzania promieniowania krétkofalowego w la-
serowych krysztatach SrLaGa;O; i SrLaGaO,
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aktywowanych jonami holmu obronit z wy-
réznieniem w grudniu 2004 roku. Od lutego
2005 roku pracuje w Zaktadzie Optoelektroni-
ki Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki
na stanowisku adiunkta.

Jest wspdtautorem ponad dwudziestu arty-
kutéw w czasopismach naukowych, takich
jak: ,Optical Materials”, ,Journal of Alloys
and Compounds”, ,Journal of Luminescence”
i ,Chemistry of Materials”. Od 2002 roku byt
wykonawcg dziesieciu projektéw badawczych
Komitetu Badari Naukowych, realizowanych
w Politechnice Warszawskiej i Instytucie Tech-
nologii Materiatéw Elektronicznych, z czego
trzema kierowat. W latach 2004-2008 brat
udziat w pracach Sieci Doskonatosci NEMO
w 6. Projekcie Ramowym Unii Eoropejskiej.
W 2010 roku otrzymat nagrode zespotowa
| stopnia Rektora Politechniki Warszawskiej za
osiggniecia naukowe w latach 2008-2009.

Poza praca naukowa zajmuje sie wspinacz-
ka wysokogorska.






